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PATENTE DE IyVENCION'
. L ‘ por 20 afios '
por "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CIRCUITOS SINTONIZADORES TRANSIS-
TORIZADOS EN RADIORRECEPTORES PARA FRECUENCIA MODUIADA“, a favor
de LAVIS, S A., de nacionalidad eapaﬁola, domiciliada en Barce-

lona, Industria, 114-58.

MEMGRIA DESGRIPTIVA

‘ La presente Patente de invencién go refiere a unos
perfeccionamientos introducidos en los receptores de radio
que operan en las bandas de frecuencia modulada, aplicéndose
las mejoras en cuestién a los circuitos sintonizadores, forma-
d0s bésicamente por transistores y sus componentes accesorios.

Como es gabido, en algunes realizaciones en recepto-

res de radio se emplean, en lugar de condensadores variables de
sintqnia, diodossamicqnductorea de capacidad vgriable, que rea-
lizan le misma funcibn que aquéllos, sin presentar los inconve-

nientes inherentes a.los mismos. ,
Sin embargo, en tales realizaclones se presentan al-

gunos inconvenientes, entre los que cabe citar los sigulentes:
12 Debido & que en los semiciclos en que la sefial po-
larize en sentido directo el diodo se produce una rectificacién,

se origina un recorte asimétrico de las crestas de la sefial de
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alta frecuencia.

22 ILa capacidad inicial de sintonia, correspondiente
a uns tensién.inversa de polarizacién de valor dado, depende
de la tensibn de alta frecuencia aplicada y esta variacién tie=-
ne importanéia cuando la sefial de alta frecuencia es del orden
de un 10% de la tensién inversa de polarizacién.

32 la curva caracteristice de variacidn de la capa-
cidad del diodo semiconductor de capacided verieble, en funcién
de la tensién inversa de polarizacién, no es lineal, y tempoco
10 es le variscién de la frecuencie de sintonis, por lo que la
escala del dial no puede ser lineal, o lo que es lo mismo, las
divisiones de las escales en el cuadrante de sintonfe no son
equidistantes.

Parae resgolver los dos inconvenientes citados en primer
lugar, se disefla el circuito de sintonfa empleando dos diodos de
capacidad variablé, montados én oposicéidn.

De esta menera, la sefial de radiofrecuencia encuentra
en cada.seﬁiciclo uno de los dos diodos polerizado en sentido
inverso, no produciéndose el reborte-de las crestas de la sefinl.

Si se emplean los dos diodos, la relacién entre el
valor de la tensién inversa de polarizacibén y el valor de la ten-
sidén de glta frecuencia es QOble que en el caso de emplear un
solo diodo, es decir, que cada diodo 861lo soporte la mited de
la tensibn de radiofrecuencis. Ademés, ehore las variaciones
de la capacided de sintonis segin la ra&iofrecuéncia gon de sen-
tidos opuestos en cade uno de los diodos, por lo gue tales va-
riaciones se anulan mutuamente. | :

~ Se observa que el empleo de los dos diodos en oposi-.
cién resuelve los incoﬁvenientes planteados por los diodos de
capacidad varisble, ya que no se produce el recorte de las cres-

tas ni le variecién de la cepacidad de sintonis segin la redio-
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frecuencie. o o

En cuento el tercer inconvenienté,fde la falte de
linealided de le variacién de la frecusncie de sintonia, se
corrige héciendo que el potencibémetro que réguia.el valor de
la tensién de polarizacidn, lograda mediante ol uso de une
bateris incorporade sl receptor, tenga une ley - ‘tal de verie-
zién, que hace que le frecuencia de sintonia en funcién del én~-
gulo girado por el diodo varie en proporcidn directa. |

“Para'facilitar la expiicaeibn, se acompafia & la pre-
sente memoria una hoja con un dibujo que representa el esquema
tebrico de los circuites que componen la etapa sintonizadora
tranéistorizada de un receptor pers modulacién de frecuencia.

En el dibvujo se representa por A la antena recepto-
ra, que aplica la tenaibn inducida en aquélla por las sefiales
presentes en e; espacioy, al primario del transformador TR1.

El secundario de este transformador aplica la sefial
a 1# base del primer transistor T1, amplificador de alte fre-
cuencla. El circuito de entrada se halla sintonizado a la ban-
da de paso deseada y el transistor T1 figura en montaje de

emisor comin, atenudndose la frecuencia intermedia mediante

la‘trampa constituida por la inductancia I y‘el condensador

C3,montados en serie.

En el colsctor dei transistor Tt se obtiene la se~
fial amplificada,'que ae'aintoniza,.a su vez, por el -circuito
oscilante constituido por la self o inductancia‘nz ¥y los dio-.
dos D1 y D2, del tipo de capacidad #ariable, mon%adqs,en 0pO-

8icibn y polarizados con la tensidn U de alimentacibn, propor-
i cionada por una bateria.de pilas secas incorporada, tensién

que se puede .regular mediante un potenci6metro P de ajuste.
Ias resistencias R1 y R2 forman el divisor de tensién

 pare la polarizacién de base de M.
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. Los extrehoé superior e inferior de la banda de paso
se ajustén mediante el condensador C5 y la pobing 12, cuyo nb-
cleo puede desplezerse pare tener un valor éegeado-de.la induc-
tancia. | o |

Pera sdaptar la alte impedancia de sslide del tran-
pistor T1 a lg baja impedancia de entrada del transistor T2 se
emplea un divisor capacitivo constituido poﬁ ips condensadores
QB.eﬁ éerie con los dos tramsistores y el coﬁdenﬂado; C9 en de=
rivecibn con los mismos. - - .1 o
El transistor T2 tiene su base a tierra.y genera la

oscilaci6n en ol circuito aintonizado de colector, formado por

la bobina L3 y loa diodos D3 y D4 del tipo de oapacidad varia-
ble. E1 margen de frecuencia de oecilaoi6n ae ajueta mediante el
condenaador variable C14 y el nﬁclec de la bobina L3, mientres
que la realimentacién a través de c12 suministra la energia ne-
cesarie pars mantener la oecilacién del sistema.

) Al emisor de T2 se le inyecta la seﬁal de radiofre~
cuencia amplificada, resultando la frecuencia intermedia de ls
mezcla realizada por la etapa heterodina, sintonizada con el pri-
mario del transformador TR2 y el condensador C13+ E1l circuito
trampa conatituido por 1a inductancia 14 yel condensador C10

.atenﬁa las oscilacionee de frecuencia intermedia.

Para el acoplamiento entre los circuites y también pa-
ra la compensacién de temperatura Be utilizan loa condensadoree
06, c7, C15 y 016, indicados en el esqnema.

R conjunto de circuitos explicadoa puede constituir
uns etapa que forme parte de un radiorreceptor trensistorizedo
para funcionar en las bandes de frecuencia modulada y de amplitud
modulada,~o bien constituir una etapa 1ndependiente queé se pre-
génte en un chasis adecusdo pera realizér le conversién de las

radiaeioneé moduladas en frecuencia en otras radiacionés, pera’
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constituir un circuito receptor en combinacién con otros circui-

‘tos bgrcialés;

Todo cuanto no afecte, altere, cembie o modifique la
esencia de los perfeécionamientoe descritos, seréd variable a
los efectos de la actual Patente.

NOTA, |

Se reivindica como objeto de eate Patente de inven-
cién: B ‘
o 1.~ Perfeccicnamientos en los circuitos sintonizado-

res transistorizados en radiorreceptores para frecuencia modu-

lada; caracterizados porqne‘una etapa anplificadora de alta

'frecuéncia. sintonizade a la banda de paso deseada mediante un

transformador de radiofrecuencia, comporte un transistor en mon-

" taje ‘d6 emisor comfn, cuya base tiene en derivaecién un circuito

trampa formedo por uns 1nduo£ancia y une capacidad en serie, a
efectoa de atenuacién de la frecuencia intermedia, sintonizén-
dose la sefial amplificada obtenida en el colector, mediante una

inductancia y dos diodos de capacidad variable montados en opo-

‘sicién y en derivaciép con la inductancia, pare formar wn cir-

cuito de sintonia cuyos extremos superior e inferior 4e la ban-
da de paso se ajustan mediante une pequefie éapacided en derive-
eién y porlél micleo desplezable de le inductancie, mlentras
que los dos diodos sa'poiarizan‘por su pun£O'de upién mediante -
la tensibén continua de alimentacidén y un rotenci6mstro‘dé varig-
cibn logaritmica en derivacién con la misma. |

. 24~ Los propios perfeccionamientos, segin la reivin-
dicacién enterior, caracterizados porque la sdaptacién de la
alta impedancia de salida del transistor amplificedor de radio-
frecuencia e la baje impedancia de entrada del segundo transis-
tor, que actiia como osciledor, se realiza mediante un divisor

capacitivo formado por un condensedor en serie y otro en deri-
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vacidén con los dos transistores, de 1los que el segundo, con ba=
se a tierra, genera la oscilaciém local en el circuito sintoni-
zado de colector, constituido por una ih@uctancia y dos diodos:
del tipo de capacided varieble, montados en oposicién y en deri-
vacién con le inductancia, cuyo margen de frecuenocia de oscila~
cién se ajusta mediante una pequefia capacidad en dqrivécién con
le, inductancia y la variacién y desplazemiento del micleo de la
misma;-mientras que la realimentacién efectuada desde el extremo
caliente de~la.inductan¢ia al emisor del transigtor segundo su~
ministra la ensrgia necesaria para mantener la oscilacilén.

3+= Los propios perfeccionamientos, segin las reivin-
dicaciones antériorea, caracterizados porque la mezcla de las
oacilaciones amplificadas y locael se realiza por el mismo segun-
do transistor, a cuyo emisor se inyecta la sefial radiofrecuente
amplificada, resultando la frecuencis intermedia en el colector,
en el que se sintoniza mediante el primario del primer transfor-
mador de frecuencia 1nterﬁadia y una capacidad conectada entre
dichb colector y una toma media de la inductencia osciladora,
atenuéndose la propia'freouéncia intermedia mediante un circuito

trampa constitufdo por una inductencia conectada entre el emisor

Y un condensador conectado a mase, completéndose el circuito me-

diante condensadores de acoplo entre los extremos de las induc-
tancias de sintonia ¥y oscilacidén y los respectivos pares de dio-
dos de capacidad variable, condensadores que realizan esimismo ..
la compensacién de temperatura, con el resultado de que la do-
ble disposicibén de diodos del tipo‘de capacidad variable elimina
los inconvenientes. de recorte asimétrico de las crestaé de sefial
de radiofrecuencia, de la variacién de la capacidad de sintonie .
segin la misma radiofrecuencia y de la falta de linealidad de la
variacién de frecuencia de sintonia.

. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en
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la esencialided de la Patente de invencidén, definida en las
anteriores. reivindicaciones, cuyo objeto es:
4 o~ "PERFECCIONAMIENTOS BN LOS CIRCUITOS SINTONIZA-

DORES TRANSISTORIZADOS EN RADIORRECEPTORES PARA FRECUENCIA MO-
5. DULADA®, . . . . ‘
B Consta la preeentéA memoria de siete hojas foliedas,
mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la
misma. | o

Barcelona, . {0 AGD. 1986
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